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Stopieh przemiany czestotliwoSci w mikrofa-
lowym odbiorniku superheterodynowym ‘stuzy
do przeksztalcenia napiecia wielkiej czestotli-
wosci na napiecie o czestotliwosci poSredniej.
W odbiornikach pracujacych bez wzmacniaczy
wielkiej czestotliwo$ci, wlasnoéci odbiornikéw
w gléwmej mierze zalezg od parametréw ukla-
du przemiany czestotliwoSci. ,

Znane mieszacze mikrofalowe majgq wyjscie
w postaci gniazd koncentrycznych, a polgczenie
z pierwszym stopniem wzmacniacza posSredniej
czestotliwosci na og6t jest wykonywane kablem
koncentirycznym. Rozlgczne polgczenie miesza-
cza ze wzmacniaczem poSredniej czestotliwoSci
(typu gniazdo-wtyk) powoduje w praktyce wie-
le klopotéw, na skutek pogarszania sie z cza-
sem przewodnictwa zestyku, zwlaszcza gdy ze-
spél pracuje w ciezkich warunkach klimatycz-
nych. Przy zmanych rozwigzaniach bardzo trud-

*) Wtasciciel patentu oéwiadezyl, ze twoérca
wynalazku jest mgr inz, Marian Toloczko.

no jest uzyskaé malg pojemno§é wyjsciows
mieszacza, ¢o0 ogranicza szerokopasmowos$é
urzadzenia. Powyzsze czynniki sg w praktyce
powodem obnizania stabilno$ci i czuloSci calego
odbiornika.

Wymienione wady usuwa sie¢ wedlug wyna-
lazku przez wbudowanie mieszacza do chassis
wzmacniacza posredniej czestotliwofci tak, aby
pod wzgledem mechanicznym tworzyt z nim
razem integralng calo§é. Przy takim rozwigza-
niu oraz przez celowa zmiane konstrukcji opra-
wy diody krystalicznej, polaczenie wyj§cia mie-
szacza z pierwszym stopniem wzmacniacza po-
§redniej czestotliwo$ci wykonuje sie¢ wewnatrz
chassis wzmacniacza krétkim przewodem mon-
tazowym, gwarantujacym niezawodne i stabilne
polgczenie obydwu zespoléw. ‘

‘W poréwnaniu z typowymi rozwigzaniami
dotychczasowymi osiggnieto eliminacje sze-
regu elementéw konstrukcyjnych zwigzanych
z gniazdem wyjSciowym i wtykiem, oraz elimi-
nacje kabla koncentracyjnego, co upraszcza
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technologie- wykonania. Zlikwidowano réwniez
dodatkowe straty sygnatu na drodze z miesza-
cza do wzmacniacza pofredniej czestotliwosci,
przez co poprawia sie czuto$é i stabilno§é pracy
odbiornika. W opisywanym mieszaczu pojem-
no$§¢ wyjéciowa zmniejszyla sie o ponad 60%é
dzieki czemu moina w latwy sposéb uzyskaé
znaczng szerokopasmowo§é obwodu wejSetowe-—-
g0 wzmacniacza oraz latwiej osigga si¢ opty~
malne dopasowanie wzmacniacza do mieszacza,.
oraz samego mieszacza do linii mikrofalowej.

Calo§é charakteryzuje sie poza tym mniej-
szymi wymiarami gabarybowymi.

Na rysunku uwidoczmiono mieszaez mikroff--
lowy wedlug wynalazku, przy czym fig. 1
przedstawia go w ujeciu schematycznym;.
fig. 2 — konstrukcje mieszacza od' strony- po--
§redniej czestotliwo$ci i fig. 3 — konstrukc;e
oprawy- diody: krystalicznej.

W mieszaczu mikrofalowym (fig. 1) napiecia
wejgoiomwe ze Zroédla odbieranego sygnalu 2
i z lokainego oscylatora 3 doprowadzane sg li-
nig mikrofalowg 1 (np. koncentryczng lub falo-
wodowg) do diody krystalieznej 4. Napieeie
o czestotliwo§ci poSredniej, wytworzone na
‘wyijéciowych zaciskach 6, 7 mieszacza doprowa-
dza sie do nieuwidocznionego na schemacie
wzmacniacza pofredniej czestotliwoSci.

Poprawng prace ukladu zapewmnia sie wilasei-
wag konstrukcjg oprawki diody krystalicznej,
wilaSciwym doborem diugosci ! odeinka linii
mikrofalowej zawartej na koicu,. oraz. obecno-
§cig, dlawika 5 odsprzegajacego napigcia wiel-
kiej, ozestotliwosci, od. obwod6w. czestotliwosci
pofredniej,. ‘

Na fig. 2 linia mikrofalowa 1 (dla przykiadu
wzigto. linie: falowodowa prostokatng). npolaczo-
na jest:mechaniczne mp. za pomocy, dwéch ply-
tek. 10, 11. z.chassis. 12. wzmacniacza poSredniej
czegtotliwodei.. Dlawikowa. tuleja 16 diody 4
(fig. 3). jest zakoticzona; koncéwka. lutownicza 6
stanowigeg, wyjscie z.mieszacza. Wyjécie to po-
lgczone . jest. z obwodem wejsciowym. wzmac-
niacza. mp.. z. cewky 14), krétkim. przewodem
montazowym. 15.

Nea figz & jest: przedstawiona. w przekroju
oprawka: diody: mikrofalowej, sprzegnietej z fa-
lowodem prostokatnym. Dioda: krystaliczna 4
jest. osadzoma. w wyjmowanej od. zewnatrz
oprawce. &, ktéra. przechodzi poprzecznie. przez
lini¢, mikrofalowg. 1. i. swg. koncéwka 13 wcho-

dzi w diawikowsq tuleje 16 zakoficzong koricéw-
ka lutownicza 6. Miedzy dlawikiem 5 i tulejg
16 znajduje sie podkladka 18, a calo$é jest do-
ci$nieta nakretks izolacyjng 9.

Przy takiej konstrukeji pojemmno§é wyjécio-
we. sklada. si¢ z pojemnosci linii koncentracyj-
nych wchetizacych w sklad dltawika 5 oraz po-
jemms$ei podltadki izolacyjnej 18, ktére mozna
zroniejszyé od: paru (okolo 3) pikofaradéw.

Wimiane diody dokonuje sie od strony prze-
ciwnej niz cze§é dlawikowa oprawki, po odkre-

- cemittr zewnetrznej nakretki 17 i wyjeciu spe-

cjalnej wkladki 20 wraz z oprawka 8 diody.

Miészacz wedlug: wynalazku moze byé wyko-
nany w réznych wariantach. Linia mikrofalowa
moie tworzyé¢ z:chassi¢ wzmacniacza posredniej
czestotliwosci kat: prosty: (jak na fig. 1, 2) lub
moze byé ulozona réwnolegle. Sam mieszacz
mozna wykonaé na dowolnym standarcie linii
mikrofalowej, przy czym moze byé zastosowana
dowolna jej struktura np. falow6d, linia kon--
centryczna lub tez linia plaska. Mieszacz we-
dlug wynalazku moze pracowaé w ukladzie
pojedynczym lub zré6wnowazonym. Cze§é dia-
wikowa oprawiki: diody moze mieé dowolne wy-
miary poprzeczne, gdyz w tym przypadku wyj-
§cie mieszacza nie jest uzaleznione zadnym
standartem gniazda.

Zastrzezenia patentowe

1. Mieszacz mikrofalowy znamienny tym, ze
cze§é dlawikowa. (5) oprawki diody jest osa-
dzona. wewnatrz. chassis (12) wzmacniacza
poéredniej czestotliwosci, przy czym. dioda
z oprawka. (8) jest. wyjmowana od strony
przeciwnej. falowodu. (1) niz jej cze§¢ dla-
wikowa.

2. Mieszacz mikrofalowy wedtug zastrz. 1,
znamienny tym, Zze Scianka falowodu, na
ktérej jest zamontowama: cze$t dlawikowa
(5) stanowi' jednoeze$nie $Scianke chassis
wzmacniacza pofredniej’ czestotliwo$ci, przy
czymr poljczenie ‘wyjScia- mmieszacza z- wej-
Sclemr wzmacniacza  pofrediriej- czestotliwosti-
jest’ wykomane krétkim przewodém monta--
zowym: (15)- wewnatrz chassis wzmacniacza:
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Zastepeca: inz. Kazimierz Siemmicki. -
rzecznik patentowy
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